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(54) 브릿지 회로에서 동작되는 플로우 탐침을 갖는 회로 장치

요약

내용없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

브릿지 회로에서 동작되는 플로우 탐침을 갖는 회로 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 발진기의 출력 주파수가 회로 장치의 동작 전압 제곱에 비례하며, 발진기를 갖는 본 발명의 양
호한 실시예를 나타내는 블럭 회로 다이어그램.

제2도는 제1도에 도시된 발진기의 양호한 실시예를 나타내는 도시도.

제3도는 제1도에서 스위치로 표시되는 스위칭 장치의 양호한 실시예를 나타내는 도시도.

제4도는 제1도에 표시된 발진기의 실시예를 나타내는 도시도.

제5도는 제4도에 따른 회로의 타이밍 다이어그램.

제6도는 제4도에 따른 전압 제어 발진기용 시간-제어 회로의 제1실시예를 나타내는 도시도.

제7도는 제6도에 표시된 회로와 비교하여 동작 전압 제곱의 개선된 근사값을 가지며 제4도에 따른 전압 
제어 발진기용 시간 제어 회로의 제2실시예를 나타내는 도시도.

[발명의 상세한 설명]

[종래의 기술]

본 발명은 독일연방공화국 공개 공보 제3,608,538호에 공지된 바와 같이 브릿지 회로에서 동작되는 플로
우 탐침을 갖는 회로 장치에 관한 것으로, 발진기에 의해 제공되는 트리거링 회로를 제어하여 브릿지 회
로에 전력 공급을 위한 스위칭 장치를 제어하는 브릿지 평형 결정 장치에 관한 것이다. 공지된 회로 장
치에서, 플로우 탐침은 열선 플로우 탐침으로 고안되며, 출력 신호를 동작 전압에 비례한다. 플로우 탐
침이 장치된 브릿지 회로의 대각선 전압은 비교기의 입력 단자에 제공되며, 비교기의 출력 단자는 쌍안
정 트리거링 단의 입력에 접속된다. 트리거링단의 출력은 트랜지스터를 제어하며, 트랜지스터는 스위치
가 폐쇄될때 집적 회로에 동작 전압을 인가한다. 공지된 회로 장치에서는 출력 신호를 계산하는 제어 유
니트에서 필요한 고-정도 전압 기준원이 분배된다. 공지된 회로 장치의 출력 주파수는 1과 10KHz 범위에 
있다.

내연기관의 연료 분사용 전자 제어 장치는 공기 플로우미터를 구비하고 브릿지 회로에 장치된 저항기는 
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그곳을 통과하는 가열 장치를 가지며, 전압 주파수 변환기에 의해 사용되는 측정 탐침으로부터 유도된 
아날로그 신호를 디지탈화하는 회로 장치는 독일연방공화국 특허 제2,448,304호에 공지되었다. 가열 전
류는 직류 성분과 교류 성분을 가지며 상기 성분은 일정 지속 기간의 가열 전류 펄스로 구성되며, 펄스 
반복 주파수는 공 플로우 함수를 변화시킨다. 동작 증폭기는 브릿지 회로에 대각선으로 접속되며 출력 
전압은 전압-주파수 변환기에 유입된 공기 량에 비례하는 주파수로 변환되며 한편 변환기는 브릿지 회로
에 제공된 교류성분을 제어하며 다른 한편으로 연료 분사용 전자 제어 장치에 대해 가변성을 가지고 제
어한다. 전압-주파수 변환기의 출력 주파수는 선형 함수에 종속되고, 제곱 회로에 의해 실현될 수 있다. 
상기 회로 장치에서, 유입된 공기 양에 대응하는 펄스 반복 주파수 신호는 디지탈로 수행된다.

독일연방공화국 공개 공보 제3,307,340호에는 열선 공기 플로우 미터용 구동기가 기술되고 상기 구동기
는 공기흐름에 따라 열을 방사하는 열선과 온도 보상용 저항기를 가진다. 열선에서의 전압 강하는 보상 
저항기에서의 전압 강하와 비교된다. 이러한 전압 차이는 합계되고 합계된 전압 신호는 톱니 신호 발생
기의 출력 전압을 갖는 제2비교에 종속된다. 이러한 제2비교 결과에 기초하여, 열선을 통하는 일정한 전
류의 펄스 전유율은 열선의 온도와 보상 저항기의 온도차가 일정하도록 제어된다. 상기 공지된 회로의 
경우에서, 두개의 일정 전류원은 각각 열선과 보상 저항기에 대해 일정한 전류를 제공한다.

[본 발명의 장점]

본 발명에 따라 브릿지 회로에서 동작되며 플로우 탐침을 갖는 반도체 평형 결정 장치는 발진기에 의해 
제공되는 트리거링 회로를 제어하며 브릿지 회로에 전력을 공급을 위한 스위칭 장치를 제어하며, 발진기
는 동작 전압의 제공에 반비례하는 동작 주파수를 가지며, 특히, 반도체는 스위칭 제어하는데 필요하며, 
상기 전력은 종래 기술에서 보다 더 낮다. 본 발명에 따른 회로 장치는 설계가 간단하고 비용이 적다. 
본 발명에 다른 회로 장치의 출력 신호는 펄스 점유율이고, 이것은 디지탈 제어 유니트에서 출력 신호의 
직접적인 계산을 허용한다. 출력 신호는 공급 전압에 무관하며, 공급 전압(동작 전압)의 어떠한 영향도 
받지 않는다.

제1비교 회로와 제2비교 회로가 제공되며, 각각 하나의 입력은 커패시턴스에 접속되고 다른 하나의 입력
은 제1전압원과 제2전압원에 각각 접속되며, 동작 주파수 방사를 위한 트리거링 회로는 제1비교 회로에 
의해 동작되고 커패시턴스 충전용 전력 공급 회로는 제2비교 회로에 의하여 동작된다. 상기와 같은 방법
으로 출력 주파수와 동작 전압의 제공 사이에서 쉽게 반비례가 설정되어 제어 반도체는 아날로그 제어와 
비교되어 감소된 전력을 가질 수 있다.

동작 전압에 비례하는 전압은 제1전압원으로부터 방사되며, 기준 전압에 비례하는 전압은 제2전압원으로
부터 방사되며, 제2비교회로는 집적 회로에 다음에 위치되며 그 출력 신호를 제어 가능한 전력원을 구동
시키며, 출력은 커패시턴스에 접속되고 커패시턴스 방전용 스위칭 소자는 트리거링 회로에 의하여 동작
된다. 트리거링 회로는 단안정 트리거링 회로(모노플롭)이다.

본 발명에 따른 회로 장치용 스위칭 장치에 따른 단순 트랜지스터 스위칭 단 사용에 있어서, 활성화된 
상태에서 트랜지스터의 포화 전압은 회로 장치의 동작에 영향을 미치며, 절연 증폭기는 스위칭 장치에 
제공된 트랜지스터를 가지는 동작 증폭기를 구비한다. 절연 증폭기는 동작 전압과 트랜지스터의 포화 전
압 사이에서 생기는 차이 레벨 아래에서 동작 전압에 비하는 전압을 스위치한다. 결과적으로 동작 주파
수와 동작 전압의 제곱 사이에서 반비례하는 분배는 단일 방법으로 방지될 수 있다.

제어 신호는 동작 전압 레벨 함수로서 발진기의 턴-온 펄스 지속기간 동안 발진기에서 방사되고 제어 회
로에 접속되어 동작 전압의 제곱에 반비례하는 주파수가 발생한다. 주파수를 결정하는 턴 온 펄스의 턴 
온 엣지 간격은 변화하지 않으며, 턴 온 펄스 의 지속 기간은 동작 전압의 레벨 함수로써 턴 온 펄스의 
턴 오프 엣지의 대응함으로써 변화한다.

상기 회로 장치에는 브릿지 회로가 접속된 차동 집적소자가 제공되며, 소자의 출력음 발진기의 입력에 
제공된다.

동작 전압의 레벨 함수로써 발진기의 턴-온 펄스의 지속 기간 변화를 위하여, 비교 회로를 갖는 저항기 
회로망이 제공된다. 이러한 저항기의 회로망은 간결성을 위해 간단하게 구성되며, 저항기 회로망의 다른 
설계에 따라 동작 전압의 제공에 반비례하는 근사값을 여러 방법에 의하여 달성될 수 있으며, 본 발명에 
따른 양호한 설계에 따라서, 상기 근사값은 동작 전압 상호에 비례하는 함수를 통해 수행된다.

[실시예의 상세한 설명]

본 발명의 실시예는 열선 또는 열-필림 공기 매체에서 실현될 수 있고 브릿지 회로에서 동작되는 플로우 
탐침용 주파수 출력과 각 경우에 제공되는 전력 공급의 동작 전압 제곱에 반비례하는 동작 주파수를 갖
는 발진기를 구비하는 회로 장치를 포함한다.

제1도에 블럭 회로 다이어그램으로 간략히 표시된 본 발명에 따른 회로 장치에서, 동작 전압(UB)이 제공

된 발진기(10)에 있으며, 발진기의 출력 주파수는 상기 동작 전압의 제곱에 반비례한다. 발진기(10)의 
출력은 플립-플롭(F12)의 입력(S)에 접속되며, 플립-플롭 출력(Q)는 스위치(S14)의 동작을 위해 제어전
압(UST)를 방사한다. 스위치(S14)는 전자 스위칭 요소 또는 스우칭 소자이다. 스위치(S14)의 한 단자는 

동작 전압(UB)에 접속되고, 다른 단자는 4개의 저항기 구성된 브릿지 회로의 상부에 접속된다. 브릿지 회

로의 한가지에는 보상 저항기(RK) 및 평형(R2)이 제공되고 다른 가지에는 열선 또는 열-필림 저항기(RH)

와 정도 저항기(RM)가 제공된다. 브릿지 회로의 하부 단자는 어스에 접속된다.

상기 4개의 저항기의 브릿지 회로 사선은 각 경우에서 (각각, +, -) 비교 회로( K16) 단자에 접속되며, 
비교 회로 출력은 플립-플롭(F12)의 리세트 입력(R)에 접속된다. 비교 회로(K16)의 출력에서는 디지탈 
제어 유니트에서 직접 계산될 수 있는 펄스 점유를 같은 출력 신호가 있다.
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제1도에 도시된 본 발명에 따른 회로 장치의 동작원리는 아래에서 설명된다.

시간 t=0일때 발진기(10)는 플립-플롭(F12)세트시키며 그 결과 스위치(S14)는 폐쇄된다. 가열되지 않은 
상태에서의 열선 저항기(RH)는 과열상태에서의 세트 값보다 더 적은 저항값을 가진다. 그러므로 시간 
T=0일때 비교 회로(K16)의 비-반전 입력에서의 전위는 반전 입력에서 보다 더 낮다. 스위치(S14)로부터 
4개의 트랜지스터로 구성된 브릿지 회로까지 방사된 전압(UA)는 가열 전류가 흐르도록 하며, 비교기( 

K16)에서의 입력 전압이 동일할 때까지 저항기(RH)의 저항을 증가시킨다. 상기 시점에서, 비교기(K16)의 
출력은 스위치 오버되고 결과적으로 플립-플롭(F12)는 리세트된다. 플립-플롭(F12)에서 방사된 제어 전
압(UST)에 의해 스위치(S14)는 개방되며 발진기(10)의 다음 펄스가 상기 지정된 공정을 시작할때가지 

(RH)는 다시 냉각된다. 저항기(RH)가 순환 공기에 의해 냉각되면 될수록 보상 처리는 더 길게 지연된다. 
그러므로 비교기(K16)의 출력에 펄스 점유율은 열선 저항기 둘레를 흐르는 공기의 양을 표시한다.

다음 식은 열선 저항기(RH)에서 에너지 평행에 사용된다.

(PH)는 전력, (IH)는 가열 전류, 

0

왜냐하면 B

T1=S14 턴-온 시간, T0=1/f0

평균 전력은 다음과 같다.

상수가 대입되면 다음식이 얻어진다.

동작 전압(UB)에 따른 불필요한 종속이 존재하는 것이 펄스 점유을 TI/TO에서 명백하게 된다. 본 발명에 

따라 f0=1/T0가 1/UB
2

에 비례하도록 선택된다면 상기와 같은 종속은 제거된다.

제2도는 동작 전압(UB)의 제곱에 반비례하는 주파수가 발생되는 회로 장치의 기본적인 회로 다이어그램을 

도시한다.

동작  전압(UB)은  증폭  회로(V20)의  입력에서  이용할  수  있으며,  1보다  작은  인수  K1에  의하여  동작 

전압(UB)을 분배한다.

비교기(K22)의 출력은 모노플립(단안정 트리거링 회로)(M24)의 트리고 입력에 접속되며, 트리거 출력에
서 필요한 출력 주파수(f0)가 사용된다.

스위치(S28)동작 동안, (스위치(S28)는 전자 스위칭 소자로 양호하게 설계되며), 모노플립(M24)의 출력
은 후자에 접속된다. 스위치(S28)의 한 단자는 어스에 접속되고 다른 단자는 비교기(K22)의 비-반전 입
력과  커패시터(C30)의  한  단자에  접속되고  커패시터의  다른  단자는  어스에  접속된다.  또한, 
커패시터(C30)와 스위치(S28)의 공통 단자는 또 다른 비교기(K38)의 반전 입력에 접속되고 비교기는 오
픈-콜렉터 비교기로 설계된다.

제너  다이오드로  설계된  기준  전압원(34)은  기준전압(UREF)을  방사한다.  상기  목적을  위해  기준 

전압원(34)의 출력은 증폭 회로(V36)의 압력에 접속되고 저항기(R32)의 단자에 접속되며, 저항기의 다른 

단자는  비교기(K38)의  출력에  접속된다.  증폭  회로(V36)는  1보다  작거나  큰  인수  K2에  의해  기준 

전압(UREF)를  증폭시킨다.  증폭  회로(B36)의  출력은  제2비교기(K38)의  비-반전  입력에  접속된다. 

비교기(K38)의  출력  단자는  개략적으로  표시된  집적  소자(I40)에  접속되며,  집적  소자의  출력에서 

전압(UI)는 이용 가능하다. 상기 전압은 전압 제어 상수 전류원(26)에 통과되며, 전류원의 입력은 동작 

전압(UB)에 접속되고, 전류원의 출력은 커패시터(C30)에 접속된다. 그러므로 상수 전류원(26)은 전류(I)

를 커패시터(C30)에 방사하며 상기 전류(I)는 집적기(I40)의 출력 전압(UI)에 비례한다.
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커패시터(C30)는 0볼트에서 전류 I로 충전되며, 비교가(K22)에서, 커패시터(C30)의 전압은 공급 전압에 
비례하는 전압(K1·UB)과 비교된다. 상기 두 전압이 충돌하면 비교기(K22)는 모노플립(M24)를 스위치 및 

트리거하며, 모노플립은 단락 펄스를 방사한다. 상기 단락 펄스는 스위치(S28)를 동작시켜 커패시터(30)
의 빠른 방전을 유도한다. 그러므로 커패시터(C30)의 충전 공정은 다시 시작되며 이것은 커패시터(C30)
에서 톱니 전압으로 유도된다. 커패시터(C30)이 충전 시간은 다음과 같다.

제2비교기(K38)에서,  커패시터(C30)의  전압은(K1·UB)  전압보다  작으며  기준  전압(UREF)에  비례하는 

전압(K2·UREF)와 비교된다. 시간 t=0에서 비교기(K38)의 스위칭 오버 포인트까지 비교기 출력에서 기준 

전압((UREF)이 있으며 전압은 0이다. 스위칭-오버 포인트(TS)는 다음과 같다.

집적기(I40)의 출력 전압(UI)는 다음과 같다.

이러한 항동식은 다음과 같이 되며

식 (7)에서

커패시터(C30)이 충전되고 전류(I)는 전압(UI)에 비례함으로,

또는

출력 주파수 f0=1/TA 일때

상기 회로는 출력 주파수에서 동작 전압(UB)과 무관하다.

제3도,  제1도에  개략적으로  도시된  스위치(S14)의  실시예를  도시한다.  제어  전압(UST)는  NPN 

트랜지스터(T52)의 베이스에 나타내며, 트랜지스터의 에미터는 어스에 접속되고, 콜렉터는 다른 NPN 트
랜지스(T50)의  베이스에  접속된다.  또한  트랜지스터(T50)의  베이스는  저항기(RC)를  통해  동작 

증폭기(OP54)의 출력에 접속된다. 저항기(RB)를 통해 동작 증폭기(OP54)의 비-반전 입력은 정극성 동작 전

압(UB)이며, 동작 증폭기(OP54)의 입력은 저항기(RA)의 한 단자에 접속되고 저항기의 다른 단자는 어스에 

접속된다. 동작 증폭기(OP54)의 반전 입력은 트랜지스터(T50)의 에미터에 접속되고 출력 전압(UA0)방사를 

위해, 출력 단자에 접속된다. 트랜지스터(T50)의 콜렉토는 동작 전압(UB)에 접속된다.

동작 증폭기(OP54) 및 트랜지스터(T50)는 절연 증폭기를 형성하며, 절연 증폭기는 제1도에 도시된 브릿지 

회로에서(UB)에 비례하는 전압 스위치한다. 트랜지스터(T50)의 전력에 기인하여, 스위칭은 전압(UB-USAT)아

래에 있는 전압을 발생하며, (USAT)는 트랜지스터(T50)의 포화 전압이다. 결과적으로 동작 전압(UB)의 제

곱의 역수에 비례한다.

제3도의 좌측에서, 스위칭 상태는 전압(UST) 및 (UA)를 참조하여 도시되어 있다.

본 발명의 실시예에 따라서 제4도의 회로에서 동작 전압(UB)의 제곱에 비례하는 값을 갖는 발진기 출력 

주파수(f0)를 표시한다. 상기 목적을 위하여 제4도에 표시된 본 발명에 따른 회로 장치의 경우에서는 상

세히 후술되는 바와 같이 시간 제어 회로(62)에 의하여 제어되는 전압-제어 발진기(VCO)(60)가 제공된
다.

제1도에 도시된 회로와 유사하게 제4도에 따른 회로 장치의 경우에서 4개의 트랜지스터(RH, RM, PK, R2)

는 브릿지 회로로 배열된다. 이러한 브릿지 회로에는 트랜지스터(T76)를 통해 전력이 제공된다. 이러한 
목적을 위하여, 트랜지스터(T76)의 에미터는 브릿지 회로의 상부 단자에 접속되고 트랜지스터(T76)의 콜
렉터는 시간제어 회로(62)에 접속되며 동작 전압(UB)에 접속된다. 트랜지스터(T76)의 동작을 위하여 트랜

지스터의 베이스는 시간-제어 회로(62)에 접속된다.

브릿지 회로의 대각선 전압은 저항기(R66)를 통해 한 브랜치에서 비교기(K70)의 반전 입력을 통과하며, 
비교기(K70)는 커패시턴스(C72)를 통해 비교기(K70)의 출력에 접속된다. 브릿지 회로의 다른 브랜치는 
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저항기(R68)를 통해 비교기(K70)의 비-반전 입력에 접속되며, 비교기(K70)는 또다른 커패시턴스(C74)와 
어스에 접속된 다른 단자에 접속된다. 전압-제어 발진기(60)의 제어를 위하여, 비교기(K70)의 출력은 어
스에 접속된다.

저항기(R66, R68) 커패시턴스(C74, C72) 비교기(K70)의 완전한 배열은 참조번호(64)에 의해 개략적으로 
표시되는 다른 입력을 갖는 집적기로 나타낸다.

평균 전압(

20BB

이것은 제5도에서 시간 연속 다이어그램으로 도시된다. 전압 제어 발진기(60)의 출력 신호 펄스의 턴-온 
엣지는 공기 매체의 함수인 여러 방법으로 일정하게 유지되고 변화된다. 동작 전압(UB)의 레벨이 변환된

다면, 각 펄스 변화의 지속 기간은 연장된 펄스(파선)로 제5도에 도시된다. 

제6도는 제어 회로의 제1실시예를 도시하며, 제4도에 도시된 회로에 필요되는 동작 전압(VB)의 함수로 시

간 T0 제어는 달성된다.

이러한  목적을  위하여,  모노플립(단안정  트리거링  회로)에는  저항  회로망이  제공된다.  전압  제어 
발진기(VCO)는 플립-플롭(80)의 세트 입력(S)에 접속되어 리세트 입력(R)는 비교기(K28)의 출력에 접속
된다. 플립-플롭(F80)의 출력은 트랜지스터(T84)의 베이스에 접속되며, 플립-플롭의 에미터는 어스에 접
속되고 콜렉터는 비교기(K82)의 비-반전 입력에 접속된다. 비교기(K82)의 반전 입력은 저항기(R86, R90)
의 전압 분할 회로에 접속되며, 저항기(R90)의 다른 단자는 어스에 접속되며, 저항기(R86)의 다른 단자
는 동작 전압(UB)에 접속된다.

저항기(R88)의 한 단자는 동작 전압(UB)에 접속되며, 저항기(R88)의 다른 단자는 비교기(R82)의 비-반전 

입력과 커패시턴스(C92)에 접속되고 커패시턴스의 다른 단자는 어스에 접속되고 2개의 저항기(R94, R96)
로 표시되는 저항기 회로망의 입력에 접속된다.

저항기(R94, R96) 각각은 비교기(K98, K100)의 출력에 접속된다. 비교기(L98, L100)의 한 출력은 기준 
전압(UREF)에 접속된다. 비교기(K98, K100)의 각각 다른 출력은 전압 분배기에 접속되며 전압 분배기는 

저항기 회로망(R102, R104, R106)으로 구성되며 저항기 회로망은 한쪽끝에서는 어스에 접속되고 다른쪽 
끝에서는 동작 전압(UB)에 접속된다.

제6도의 하부에는 동작 전압 UB의 모노플립 시간(TM)에 종속되며 필요한 근사값(세트 값)이 저항기 회로

망(파선 곡선)에 의해 실현되는 방법을 나타낸다.

이러한 근사값 개선은 제7도에 도시된 본 본명의 다른 실시예에서 실현되며, 제7도의 하부에 도시된 바

와 같이 필요한 함수 1/UB
2

의 근사값은 함수 1/UB에 의하여 수행된다.

제7도의 좌측은 제6도에 도시된 모노플립에 대응하며 상세하게 도시된다. 플립-플롭(120)는 전압-제어 
발진기(VCO)와 비교기(K122)의 출력과 트랜지스터(124)의 베이스에 접속된다. 트랜지스터(T124)의 콜렉
터는 비교기(K122)의 비-반전 입력에 접속되고 에미터는 어스에 접속된다. 비교기(K122)의 반전 입력은 
저항기(R126, R128)의 전압 분배 회로에 저속되며, 전압 분배 회로는 한쪽은 어스에 접속되고 다른쪽은 
동작 전압(UB)에 접속된다.

비교기(K122)의 비-반전 입력에서 제6도에 도시된 회로망과 다르다. 첫째로 트랜지스터(T132)의 콜렉터
와 커패시턴스(C134)의 한 단자는 어스에 접속된 다른 단자에 접속된다. 트랜지스터(T132)의 에미터는 
비교기(K136)의 반전 입력에 접속되고 저항기(R130)의 한 단자에 접속되며, 저항기의 다른 단자는 저항
기(R138)에 접속되고 기준 전압원(UREF)에 접속된다. 비교기(K136)의 출력은 트랜지스터(T132)의 베이스

에 접속된다.

비교기(K136)의 비-반전 입력은 저항기(R138)의 전압 분배 회로와 또 다른 저항기(R140)에 접속되며, 저
항기의 다른 단자는 어스에 접속된다.

비교기(K136)의 비-반전 입력은 파선으로 표시되는, 3개의 저항기(R142, R144, R146)로 구성되는 저항기 
회로망에  접속된다.  3개의  저항기  각각의  단자는  비교기(K148,  150,  152)의  출력에  접속된다. 
비교기(K148, K150, K152)의 한 출력은 2개의 저항기(R154, R162)로 표시되는 전압 분배 회로에 접속되
며, 각 경우에서 한쪽은 어스에 접속되고 다른쪽은 기준 전압(UREF)에 접속된다. 비교기(K148,  K150, 

K152)의 다른 입력은 3개의 저항기(R156, R158, R160)로 표시되는 전압 분배 회로에 접속되고 각 경우에
서 한쪽은 어스에 접속되고 다른쪽은 동작 전압(UB)에 접속된다.

제7도에 표시된 본 발명에 따른 회로 장치에서 발생된 함수 1/UB에 의한 필요한 함수 1/UB
2

의 근사값은 

제6도에 대응하는 표시에서 제7도의 하부에 다시 도시된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

발진기에 의해 제공된 트리거링 회로를 제어하며 브릿지 회로의 잔력 공급용 스위칭 장치를 제어하는 발
진기 평형 결정용 장치이며, 브릿지 회로에서 동작되는 발진기 평형 결정용 장치이며, 브릿지 회로에서 
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동작되는 플로우 탐침을 갖는 회로 장치에 있어서, 발진기(10)는 전력 공급의 동작 전압(UB) 제곱에 반비

례하는 동작 주파수를 가지는 것을 특징으로 하는 회로 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 동작 주파수(fc) 발생을 위하여, 제1비교 회로(K20)와 제2비교 회로(K38)가 제공된 회로

가 있으며, 각각의 경우에서 한 입력은 제2커패시턴스(C30)에 접속되고 다른 입력은 제1전압원(V20)과 
제2전압원(V36)에 각각 접속되고, 동작 주파수(fc)의 방사용 트리거링 회로(M24)는 제1비교 회로(K20)에 

의하여 동작되며, 커패시턴스(C30) 충전용 전력 공급 회로(I140, 26)는 제2비교 회로(K38)에 의하여 동
작되는 것을 특징으로 하는 회로 장치.

청구항 3 

제2항에  있어서,  동작  전압(UB)에  비례하는  전압(K1×UB)은  제1전압원(V20)으로부터  방사되고  기준 

전압(UREF)에  비례하는  전압(K2×UREF)은  제2전압원(V36)으로부터  방사되며,  제2비교회로(K38)는  집적 

회로(I40) 다음에 위치되며, 집적 회로의 출력 신호(UI)는 출력이 커패시턴스(C30)에 접속된 제어 가능한 

전력원(26)을 구동시키며, 커패시턴스(C30) 충전용 스위칭 소자(S28)는 트리거링 회로(M24)에 의하여 동
작되는 것을 특징으로 하는 회로 장치.

청구항 4 

제3항에 있어서, 트리거링 회로는 단안정 트리거링 회로(M24)인 것을 특징으로 하는 회로 장치.

청구항 5 

제1 내지 4항중 어느 한항 트랜지스터(T50) 다음의 동작 증폭기(OP54)를 가지는 절연 증폭기가 스위칭 장

치에 제공되는 것을 특징으로 하는 회로 장치.

청구항 6 

제1항에 있어서, 제어 신호는 동작 전압(UB)의 레벨 함수로써 발진기(60)의 턴 온 펄스 지속 기간에 영향

을 주는 발진기(60)에서 방사되며,  제어 회로(61)가 접속된 전압-제어 발진기(VCO)를 구비하는 것을 특
징으로 하는 회로 장치.

청구항 7 

제6항에 있어서, 브릿지 회로(RH, RM, RK, R)에 접속된 차동 접속 회로(64)가 제공되고 회로의 출력은 발

진기(60)의 입력에 접속되는 것을 특징으로 하는 회로 장치.

청구항 8 

제6 또는 7항에 있어서, 제어 전압은 비교 회로(K98, K100)가 제공된 저항기 회로망(R94, R96, R102, 
R104)을 가지며, 각 경우에서 비교 회로의 한 입력은 저항기(R102, R104)중 최소한 하나에 접속하고 다
른 입력은 기준 전압원(UREF)에 접속되는 것을 특징으로 하는 회로 장치.

청구항 9 

제6 또는 7항에 있어서, 제어회로는 비교 회로(K148, K150, K152)가 제공된 저항기 회로망(R142, R144, 
R146,  R154,  R156,  R158,  R160,  R162)을 가지며, 각 경우에서, 비교 회로의 한 입력은 저항기(R156, 
R158, R160)중 최소한 하나를 통해 동작 전압(UB)에 접속되며, 비교 회로의 다른 입력은 직접 또는 간접

으로 기준 전압원(IREF)에 접속되고, 단자는 저항기 회로망의 출력과 전압 분배기(R138, R140)를 통해 비

교 회로(K136)의 단자(+)에 접속되고 저항기(R130)를 통해 기준 전압원의 다른 단자(-)에 접속되며 기존 
전압원은 비교 회로(K136)의 출력에 의하여 동작되는 스위칭 장치(T132)에 접속되는 것을 특징으로 하는 
회로 장치.
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